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D9 ist ein freies Gatter des D004 auf der ROM-Modul-Platine
Bendtigte Bauelemente:
1 x D-Flipflop DLO74 (LS74)
1 x Blockkondensator 100nF
1 x Schottkydiode, z.B. BAT43 (bei Bedarf)
Der Schaltkreis D1 kann huckepack auf D9 gesetzt werden.
Die Létbriicke fiir /ROMDI muR getrennt sein, dann erlaubt die Diode V1
den Betrieb des Moduls am 29001 und am KC87 ohne Uml&ten des /ROMDI-Signals
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